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Wynalazek dotyczy odbiorczych urzgdzen ra-
diowych, ktérych czes¢ uktadéw, pracujgcych
na malej czestotliwo$ci, posiadaja tranzystory
jako elementy wzmacniajgce. Podczas pracy
odbiorczych urzadzen radiowych, zwtlaszcza
w aparatach przeno$énych na siuchawki, szum
powstajgcy przy braku sygnalu wejsciowego
bardzo przeszkadza w stuchaniu.

Znane sg roézne sposoby, za pomocg ktorych
jest mozliwe stlumienie szumoéw albo catkowite
wyeliminowanie ich z obwodu -wyj$ciowego
odbiornika. Najcze$ciej stosuje sie doprowa-
dzanie napiecia regulacyjnego, uzaleznionego
od sygnalu wejSciowego, do siatki sterujgcej

‘lampy elektronowej, w ktérej obwodzie ano-

dowym jest wlgczony przekaznik, ktdrego zes-

taw stykowy przerywa lub zamyka odpowiednie

czlony ttumienia lub obwody.

Poza tym znany
szuméw, w ktérym podczas przerw mowy, lam-
py wzmacniajace drgania matej czestotliwosci

jest uklad do tlumienia

sa blokowane za pomoca ujemnego wstepnego
nap:ecia siatkowego. Takie napigcie wstepne
jest wytwarzane jako wyprostowane napiecie
wielkiej czestotliwosci z pomocniczego oscyla-
tora. Wraz z pojawieniem sie fali nosnej, ujem-
ne napiecie regulacyjne, pobrane np. z demo-
dulatora, blokuje oscylator pomocniczy i wéw-
czas wzmacniacz malej czestotliwo$ci moze byé
czynny. Wszystkie te sposoby wymagajg za-
stosowania lamp elektronowych zwlaszcza przy
uzyciu przekaznikéw, co powoduje znaczne wy-
miary i duzy cigzar urzagdzenia.

Wynalazek dotyczy ukladu, za pomocg ktd-
rego osigga sie znaczne zmniejszenie ciezaru
objetoSci i pobieranej mocy w poréwnaniu ze
znanymi sposobami, co szczegélnie jest ko-
rzystne dla przenos$nych najmniejszych apara-
téow radiowych.

Ukltad wedlug wynalazku jest znamienny
tym, ze generator drgan wielkiej czestotliwosci,
sterowany sygnalem wejSciowym, ktéry jest



doprowadzany pojemnosciowo bezpoérednio do
wejécia jednostopniowego lub wielostopniowego
wzmacniacza matej czestotliwosci, powoduje
symetryczne przesterowanie charakterystyki ro-
boczej tranzystora malej czestotliwo$ci, a na
skutek wystepujacego przy tym ograniczenia
wielkiej czgstotliwoéci, modulowanej napigciem
szuméw, powoduje prawie calkow1te sttumie-
nie poziomu szumoéw.

Uklad wedlug wynalazku i jego charakte-
rystyki uwidoczniono przykiadowo na rysunku,

na ktéorym fig. 1 przedstawia uklad, a fig. 2 — .

charakterystyke tranzystora i prace podczas
przesterowania charakterystykl roboczej.

Wzmacniacz malej czestotliwo$ci, zaopatrzo-
ny w tranzystory TS2, TS3 od strony wejscia,
przy braku sygnatu wejSciowego znajduje sie
pod napieciem wielkiej czgstotliwosci, pocho-
dzgcym z oscylatora pomocniczego. Takie na-
piecie wielkiej czestotliwosci musi byé tak
duze, zeby charakterystyka robocza pierwszego
tranzystora malej czestotliwosci byla przeste-
rowana. Punkt pracy i charakterystyke robo-
cza nalezy przy tym tak dobraé, aby podczas
procesu przesterowania nastapilo symetryczne
splaszczenie z obu stron: drgait sinusoidalnych
wielkiej czestotliwosci. Napiecie zbiorcze ma
ksztalt trapezowy i zapewnia dzieki temu
sttumienie, wzglednie = ograniczenie hapiecia
szuméw U2 oraz jest nalozone na napiecie U3
wielkiej czestotliwosci. Skutecznosé takiego tiu-
mienia szumow wzrasta przy wzrastajacej licz-
bie stopni wzmacniacza malej czestotliwosci.
Nalezy przy tym postara¢ sie, aby dla czesto-
tliwosei szuméw i czestothwosm oscylatora
pomocniczego opér roboczy w ‘obwodzie zbior-

czym byt w przybliZzeniu jednakowej w1elkosc1,'

azeby by! zapewniony wspélny punkt pracy.

Czestotliwos¢ drgan oscylatora pomocniczego
jest okres§lona przez wielko$ci L1 i C1 obwodu
zbiorczegb. Najkorzystniejszy  wsp6iczynnik
sprzezenia zwrotnego nastawia sie za pomocg
elementéw P2. Za pomoca dzielnika napiecia
P1, R2 doprowadza si¢ do podstawy tranzy-

_wego, wystepujacego na diodzie DI,

stora TS1 napiecie wstepne, niezbedne do wy-
wotania drgan. W razie zmniejszenia ujemnego
napiecia wstepnego podstawy tranzystora oscy-
latorowego za pomoca opornika PI1, drgania
zrywaja sie. W ten sposob mozna wyregulo-
waé uklad tak, aby przy matlej zmianie wstep-
nego napiecia podstawy osiagngé powstawanie
i zerwanie drgan oscylatora.

Dla stabilizacji prgdu stuzy opornik R3. Aze-
by oporniki R2 i R3 nie oddzialywaly na wa-
runki sprzezema zwrotnego sq one zwarte po-
jemnosciowo.

Sterowanie oscylatora pomocniczego, tzn. wyz-
wolenie .procesu 1gczenia, odbywa si¢ za pomo-
cg napiecia stalego ktére otrzymuJe si¢ przez
wyprostowame sygnatu werc1owego Ul w czes-
ci wielkiej lub posredniej czestotliwosci odbior-
nika. Wyprostowane napiecie. sygnatu wejscio-
jest do-
prowadzone przez oporniki dzielnika napiecia

"R1.i R2 do podstawy tranzystora oscylatoro-

wego, gdzie kompensuje ujemne napigcie wstep-
ne podstawy, tak iz proces drgan przerywa sie.
Za pomocg regulatora Pl mozna regulowac
czulos¢ tego elektronowego lacznika.

Zastrzezenie patentowe-

Uklad radiowych urzadzen odbiorczych, zao-
patrzonych w tranzystory, do tlumienia po-
ziomu szuméw przy braku sygnalu wejSciowego,
znamienny tym, Ze posiada sterowany sygnalem
wejSciowym pomocniczy oscylator, ktérego wyj-
$cie jest polaczone, najkorzystniej poprzez kon-
densator, z wejsciem jedno lub wielostopnio-
wego wzmacniacza malej czestotliwoseci w- ta-
ki sposbb, iz drgania oscylatora, przy braku
sygnalu wejsciowego, powoduja symetryczne
przesterowanie charakterystyki roboczej tran-
zystora- matej czestotliwosci.
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